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LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
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Laboratuvara kesinlikle YIYECEK VE ICECEK getirilmemelidir.
Laboratuvara égretim elemani gelmeden kesinlikle girilmemelidir.
Laboratuvara ait cihazlar, o6gretim elemaninin izni olmadan Kkesinlikle

kullamlmamahdir.
Laboratuvar sorumlusu arastirma gorevlilerinin bilgi ve denetimleri disinda herhangi
bir nedenle hasar verdiginiz tiim ara¢ gerecin onarim ya da yerine konma bedeli
tarafimzdan karsilanacaktir.
Deney boyunca etrafi rahatsiz edecek sekilde yiiksek sesle konusmak, sakalasmak,
baska gruplarin cahismalarim1 engellemek, izin almadan laboratuvar: terk etmek,
malzeme degistirmek ve laboratuvarda dolasmak kesinlikle yasaktir.
Deneyler esnasinda birbirinize soru sormamz veya yardim etmeye c¢alismaniz
laboratuvar diizenini bozmanin yansira sizlerin de zaman kaybetmesine neden oluyor.
Birbirinize soru sormak yerine liitfen asistan hocalariniza soru sorun.
Soru sormadan dnce asagidaki adimlan takip edin. Ornegin;

1. Devrenizde bir temassizlik veya kopukluk var mi?

2. Tiim fisler takili nu? Ilgili cihazin kalibrasyonu yapimis mi?

3. Olgiim yapamiyorsaniz multimetrenizin problart dogru yerde mi?

4. Devrenizi kurarken dogru devre elemanlarini kullandiniz mi?
Ders bitiminde kullamilan arac¢ gereci diizenli sekilde birakarak laboratuvardan
ayrilimz.
Laboratuvar1 terk ederken arkamizda bos sise, kagit, deney atig1 vb. gibi c¢opler

birakmayin ve ¢calisma alanimiza bir sonraki kullanim icin temiz ve diizenli birakimz.

LABORATUVAR KAZALARINA KARSI
DIKKATLI VE TEDBIRLI OLUN!!!
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DENEY NO 01
DENEYIN ADI : Dogrultucular (Redresorler)
DENEYIN AMACI : Alternatif akim kaynagindan dogru akim elde etmek

DENEYLE iLGILi ON BILGI:
Degisken bir gerilimi dogrultmak icin genelde iki yontem kullanilir;
a) Tek yollu dogrultucu (yarim dalga dogrultucu devresi yontemi).
b) Cift yollu - koprii - dogrultucu (tam dalga dogrultucu devresi yontemi).

Her iki tip dogrultucuda da dogru gerilim bileseninin yani sira ¢ikis gerilimde degisken bilesenler
bulunur. Iyi bir dogru gerilim kaynagi elde edebilmek igin bu degisken bilesenlerin siiziiliip
atilmalar (filtre edilmeleri) gerekir. Kullanilabilecek en basit siizgec (filtre), ¢ikistaki yiik direncine
paralel baglanacak bir kondansatordiir. Kondansatoriin degerine gore ¢ikis geriliminin dalgalilig

(testere disi biciminde) degisir.

A) Tek yollu Dogrultucu (Yarim Dalga Dogrultucu)

Girisindeki isaretin yalnizca tek bir alternansini dogrultur.
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Sekil 1. Yarim dalga dogrultucu devresi

B) Cift Yollu -Koprii- Dogrultucu (Tam dalga dogrultucu devresi)
Girigindeki isaretin her iki alternansi da dogrultur. Cikis gerilimi yarim dalga dogrultucu ¢ikisindan

bliyiiktiir. Daha kolay filtre edilebilir.
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Sekil 2. Tam dalga dogrultucu devresi
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Sekil 3. Dogrultucular i¢in Filtreleme

Sekil 4. Deneyde kullanilacak trafo



DENEYIN YAPILISI:

1.

Trafoyu resimde gosterildigi gibi kurunuz. Sinyal kaynagindan 50Hz-15V Vpp degerindeki
isareti trafonun girigsine uygulaymiz. (Alternatif akim kaynag1 olarak AC Sinyal jeneratorii
kullanilacaktir). Multimetre kullanarak ¢ikistaki AA gerilim degerini 6l¢iiniiz.

a) Sekil 1°deki devreyi once C1 kapasitorii olmadan kurunuz. Devrenin giris ve ¢ikisina
osiloskop problarini uygun sekilde baglaymiz.

Osiloskop ekranindaki girig ve ¢ikis sinyallerinin dalga sekillerini yorumlayiniz.

b) Sekil 1’deki devreyi 2.2 uF kapasitor kullanarak kurunuz ve ¢ikis sinyalini gézlemleyiniz.
a) Sekil 2°deki devreyi once C1 kapasitorii olmadan kurunuz. Devrenin giris ve ¢ikisina
osiloskop problarini uygun sekilde baglaymiz.

Osiloskop ekranindaki girig ve ¢ikis sinyallerinin dalga sekillerini yorumlayiniz.

b) Sekil 2’deki devreyi 2.2 uF kapasitor kullanarak kurunuz ve ¢ikis sinyalini gézlemleyiniz.

Cikis dalgalarindaki dalgalanmalarla kapasite degerleri arasindaki iliskiyi degerlendiriniz.



DENEY NO 14
DENEYIN ADI : BJT Transistorlii Yiikseltegler
DENEYIN AMACI : BJT Transistorlii yiikselteglerlerin karakteristik 6l¢iimlerini yapmak.

DENEYLE ILGIiLi ON BiLGi:

A sinifi ses yiikselte¢ devreleri, girisine uygulanan ses sinyalin tamamini yiikseltme ozelligine
sahiptir. Transistor girisine uygulanan sinyali yiikselterek gerilim ve akim kazanci saglayan,
gerektiginde anahtarlama elemani olarak kullanilan yari iletken bir elektronik devre elemanmidir. BJT
(Bipolar Junction Transistor) ¢ift birlesim yiizeyli transistordiir. Iki N maddesi, bir P maddesi (NPN)
ya da iki P maddesi, bir N maddesi (PNP) birlesiminden olusur. Bir BJT transistoriiniin V-I
karakteristikleri Sekil 1°de goriilmektedir.
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Sekil 1. Transistoriin akim-gerilim karakteristigi
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Sekil 2. 2N3904 BJT Transistor ayak baglantilar:
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Sekil 3. BJT Kuvvetlendirici Devresi

DENEYIN YAPILISI:

1.

Sekil 3°deki devreyi kurunuz.

Transistoriin giris (Ib) ve ¢ikis (Ic) akimlarini Olgilinliz. Beta akim kazancini hesaplayiniz.
Buldugunuz degeri Datasheetteki beta degeri ile karsilastiriniz?

(p=Ic/1Ib)

Sinyal kaynagindan 1kHz-10mV Vpp degerindeki isareti devrenin girisine uygulayiniz.

a) Cikis sinyalini osiloskop ile gézlemleyiniz. Devrenin kazancini hesaplayiniz?

b) Giris sinyalini 50mV Vpp degerine arttirip, ¢ikis sinyalindeki degisimi gézlemleyiniz.
(Isarette alttan kirpilma goézlemlenmesi) Transistor kiigiik sinyal modelinden ¢ikmaya
baslad1 m1?

c) Giris sinyalini yavag yavag 200mV Vpp degerine kadar arttirip, ¢ikis sinyalindeki degisimi
gozlemleye devam ediniz. (Isarette iistten kirpilma goézlemlenmesi) Transistér doyuma
ulagmaya bagladi m1?

Sekil 3’deki C2 Bypass kapasitoriinii devreden ¢ikardiktan sonra 1kHz-100mV Vpp giris
sinyali i¢in kazanci yeniden dlgerek sonuglart degerlendiriniz? Bypass kapasitorii ne amacla

kullanilmistir?



